
产 品 规 格 书

SPECIFICATION  FOR  APPROVAL

                 CUSTOMER/客户名称：              

                 MODEL NO./产品型号：             BZ-F3535UVC+UVA-Z

                 DESCRIPTON./产品描述：            3535UVC+UVA+ZENER

                 DATE./日期：                       2020/03/14

                 版本 Edition：                       A.1

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核

         Pleas retun to us oen copy of “SPECIFICATION FOR APPROVAL”With you

         approved Signature./客户签字确认，盖章后请回传一份承认书我司。

      Add：shenzhen baoan district rock street pond avenue macro hair trey 

           Gao Xinyuan 12 5 floor of west side

     地址：深圳市宝安区石岩街道塘头大道宏发佳特利高新园12栋5楼西侧

           TEL/电话：0755-85255622

           FAX/传真：0755-85255672

           Http://www.cnbzic.com

深圳市百洲半导体光电科技有限公司
BAIZHOU  SEMICONDUCTOR  OPTOELECTRONIC  TECHNOLOGY  



■ 特性：

1.封装尺寸：3.5*3.5*1.36 mm

2.采用陶瓷基板封装

3.焊接方式：回流焊

4.符合ROHS标准

5.采用高可靠性能封装能量稳定

■ 应用范围：

1.水/ 空气/ 表面 杀菌消毒，应用于消毒柜、微波炉等各种家用电器

2.洁净水类杀菌、食品以及物体表面杀菌等

■ Outline Dimension:                      

Notes:

1.All dimensions are in millimeters.

2.Tolerance is ±0.1 unless otherwise noted.

3.Specifications are subject to change without   notice.
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■ Characteristics, IF=20mA, Ta= 25ºC, RH30%

Parameter Symbol
Value

Unit
Min Typ Max

forward Current If
- 20 20 

mA
- 60 120 

forward Voltage Vf
- 6.6 7.2 V

2.6 - 3.4

Radiant flux φe
- 2.9 4 mW

40 - 120

Peak Wavelength λp
260 290 nm

390 410

Viewing Angle 2θ1/2 - 120 - Deg

Thermal Resistance Rθγs - 10 - ℃/W

ESD Sensitivity - Class 3A JESD22-A114-E

■ Absolute Maximum Ratings

Parameter Symbol Value Unit

forward Current
If(UVC) 20

mA
If(UVA) 120

Junction Temperature Tj 85 ℃

Operating Temperatrue Topr -30~+60 ℃

Storage Temperatrue Tstg -30~+100 ℃
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■ 可靠性试验项目及条件

Number 检测项目 测试条件 测试数量

 
Acceptanc

e/ 
Rejection

1 冷热冲击

Ta*：-40℃～85℃, 
1min

（10sec）1min  50 
cycles

25PCS 0/1

2 温度循环

Ta：-40℃～25℃～85
℃～25

℃ 30min 5min 30min 
5min

25PCS 0/1

3 抗潮

Ta：25℃～85℃～-10
℃,
RH = 90% 24 hrs/1 
cycle 10 cycles 

25PCS 0/1

4
高温高湿
储存

Ta = 85℃，RH = 90% 
1000 hrs

25PCS 0/1

5 振动实验

100－2000－100Hz 
Sweep

4min 200m/s2,3向，4
周期

25PCS 0/1

6
回流焊耐
热实验

200 ℃， 5sec 25PCS

7 抗静电能力
R ＝ 1.5 kΩ， C = 

100pF，
V＝±2kV，3次

25PCS 0/1

8 高温储存 Ta = 120 ℃ 1000 hrs 25PCS 0/1

9 低温储存 Ta = -40 ℃ 1000 hrs 25PCS 0/1

可靠度实验不合格判定标准:

  1.IV：衰减超过 30%

  2.Vf：变化超过 20%
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■ Taping Specifications  （Unit：mm）
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